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以高速trr著稱的PrestoMOSTM產品群新增低雜訊產品！

R60xxRNx系列

低雜訊型 PrestoMOSTM

・高速trr＋低雜訊，更加容易使用！

・在各頻段均改善了雜訊與開關損耗之間的權衡取捨關係

■ 具有高速反向恢復時間的低雜訊型PrestoMOSTM ■ 改善雜訊和損耗之間的權衡取捨關係

・非常適用於風扇馬達、電泵、換氣扇等小型馬達裝置

同時改善了反向恢復特性和雜訊特性

改善權衡取捨關係，使設計更加容易

在支援高頻工作的小型馬達 (up to 9A) 等應用中可有效降低雜訊

新產品 R60xxRNx系列的特點
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存在著權衡取捨關係
從根本上改善了雜訊和開關損耗

■ 內建二極體 反向恢復特性
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振鈴

權衡取捨關係
閘極電阻 (Rg) 越低，

損耗越小，
雜訊強度越大

① trr
45ns 40ns

1

① 改善反向恢復特性 (超短trr) ② 改善雜訊 (抑制振鈴)
●優先節能

新產品 傳統產品

●優先降低雜訊*與4A產品之間的比較

封裝採用JEDEC標準。<>內表示GENERAL代碼。

各頻段 (尤其是10MHz～100MHz) 均實現了出色的特性
損耗

測試點位：Rg (Ω) = 5, 10, 50, 100, 200共5個點位

全新推薦！新產品
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PrestoMOS™是ROHM Co., Ltd.的商標或註冊商標。
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● 小型馬達應用PrestoMOSTM (SJ-MOSFET)

■ 非常適用於小型馬達設備的低雜訊型PrestoMOSTM

低雜訊PrestoMOSTM產品群中的
“R60xxRNx系列”是理想選擇！

■ PrestoMOSTM列產品陣容擴大

PrestoMOSTM

高速trr
大電流 低導通電阻
R60xxVNx系列

高速trr

R60xxJNx系列

高速trr
低雜訊
R60xxRNx系列

■ PrestoMOSTM高速trr 低雜訊型 R60xxRNx系列

產品名稱 極性
(ch)

VDSS
(V)

ID
(A)

PD(W)
(Tc=25°C)

RDS(on) Typ
(ｍΩ)

VGS=15V

Qg Typ
(nC)

VGS=15V

trr Typ
(ns) 封裝

R6004RND3

N 600

4 60 1,330 10.5 40

TO-252
<DPAK>

R6007RND3 7 96 730 17.5 50

R6009RND3 9 125 510 22.0 55

VDSS
(V)

RDS(on)
Typ
(mΩ)

trr
Typ
(ns)

封裝

SOT223 TO-252
<DPAK>

(TO-220FM)
<TO-220FP> TO-220AB (TO-3PF) TO-247AD

(TO-247)

600

2,500 34
☆

R6002JND4

1,600 38
☆

R6003JND4
☆

R6003JND3
★

R6003JNX

RN:1,330
JN:1,100

RN:40
JN:45 R6004RND3 R6004JNX

RN:730
JN:600

RN:50
JN:60 R6007RND3 R6007JNX

RN:510
JN:450

RN:55
JN:65 R6009RND3 R6009JNX

250 65 R6013VND3 R6013VNX

170 68 R6018VNX

127 80 R6024VNX R6024VNX3

95 92 R6035VNX R6035VNX3

59 112
☆

R6055VNX3
☆

R6055VNX3 R6055VNZ R6055VNZ4

42 125 R6077VNZ R6077VNZ4

25 175
☆

R60A4VNZ4

由於反向電流會從MOSFET
的寄生二極體中流過，

為了節能，必須降低
寄生二極體的損耗

(提高trr性能)

PrestoMOSTM

● 電路範例（三相交流馬達）

FET 寄生
二極體

封裝採用JEDEC標準。<>內表示GENERAL代碼。
點擊圖示即可連結到ROHM官網的產品介紹頁面， 點擊圖示即可連結到ROHM官網的產品技術規格書。

高速開關會引起高頻/高諧波雜訊

☆：開發中 ★：計畫中 R60xxJNx系列為推薦機型之一。
封裝採用JEDEC標準。()內表示ROHM封裝，<>內表示GENERAL代碼。

馬達 電腦散熱風扇

掃地機器人

加熱器

壓縮機

家用電扇

冰箱

Presto表示「極快」，是源自於義大
利文的音樂術語。PrestoMOSTM透
過Super Junction MOSFET寄生二極
體的高速化，實現了業界最快的反向
恢復時間 (trr)。
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